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Key Parameters

Vorm / VRRM 1400 V
W1C start current 21s) 4600 A
Itsm 44000 A
VTo 0,9V

rr 0,106 mQ
Rthia (21s) 0,031 K/IW

Merkmale

o Druckkontakt-Technologie fur hohe Zuverlassigkeit
¢ Integrierter optimierter Kihlkdrper

Typische Anwendungen

e Sanftanlasser

e Bypass-Schalter

e Leistungssteller

e Statischer Umschalter

0

LR
content of customer DMX code DMX code DMX code
digit digit quantity
serial number 1.5 5
SAP material number 6..12 7
Internal production order number 13..20 8
datecode (production year) 21..22 2
datecode (production week) 23..24 2

:
g
s

Features

e Pressure contact technology for high reliability
¢ Integrated optimized heatsink

Typical Applications

e Soft starter

e Bypass switch

e Power controller
e Static switch
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Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Hochstzuléssige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwarts- und Riickwérts-Spitzensperrspannung | Ty; = -40°C... Tyjmax VorM, 1400 |V
repetitive peak forward off-state and reverse voltages VRrrm

Vorwérts- und Riickwérts StoRspitzensperrspannung Ty = +25°C... Tyjmax Vosm, 1450 |V
non-repetitive peak forward off-state and reverse voltage Vrsm

W1C Startstrom Sin.180°; t gan = 21s; Irms st 4780 | A
W1C start current Tyjmaxst; Tyjsto = 40°C

StoRstrom-Grenzwert T,; = 25°C, tp = 10ms lrsm 44.000 | A
surge current Ty = Tvjmax: tp = 10ms 38.000 | A
Grenzlastintegral Ty = 25°C, tp = 10ms 12t 9.680.000 | A%s
I2t-value Ty = Tvjmax: tp = 10ms 7.220.000 | A%s
Kritische Stromsteilheit DIN IEC 747-6 (di/dt)er 200 | Alus
critical rate of rise of on-state current f =50Hz, icm = 1A, dig/dt = 1A/us

Kritische Spannungssteilheit Ty = Tyjmaxs Vo = 0,67 Vprm (dvp/dt)er 1000 | Vius
critical rate of rise of off-state voltage

Charakteristische Werte / Characteristic values

DurchlaRspannung Tyj = Tyjmax , it = 5000 A VT max. 1,43V
on-state voltage

Schleusenspannung Ty = Tvjmax V(o) max. 09|V
threshold voltage

Ersatzwiderstand Ty = Tvjmax rr max. 0,106 | mQ
slope resistance

Zundstrom Ty = 25°C, vp = 12V lot max. 250 | mA
gate trigger current

Ziindspannung Ty =25°C, vp = 12V Ver max. 2|V
gate trigger voltage

Nicht zindender Steuerstrom Ty = Tvjmax » Vo = 12V lep max. 10| mA
gate non-trigger current Tvi = Tujmax » Vo = 0,5 Vprm max. 5[mA
Nicht zindende Steuerspannung Ty = Tyjmax » Vo = 0,5 Vprm Vob max. 0,25|V
gate non-trigger voltage

Haltestrom T, = 25°C, vp = 12V, Ra = 1Q In max. 300 mA
holding current

Einraststrom Ty = 25°C, vp = 12V, Rek 2 10Q I max. 1500 | mA
latching current iom = 1A, dig/dt = 1A/us, tg = 20us

Vorwarts- und Rickwarts-Sperrstrom W1C Ty = Tvjmax ipt ir max. 400 [ mA
forward off-state and reverse current W1C Vp = Vprm, VR = VrrM

Zundverzug DIN IEC 747-6 tga max. 4 |pus

gate controlled delay time

Tyy= 25°C, igm = 1A, dig/dt = 1A/us
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Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit Tyi = Tyjmax, itm = lravm ty
circuit commutated turn-off time Vrm = 100V, Vpum = 0,67 Vprm
dvp/dt = 20 V/ps, -dir/dt = 10 Alps
typ. 250 | us
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Warmewiderstand, Sperrschicht zum pro Modul / per Module, DC Rihsreis? max. 0,013 | KW
Referenzpunkt pro Zweig / per arm, DC max. 0,027 | KIW
thermal resistance, junction to reference point pro Modul / per Module, © = 180° sin max. 0,014 | KW
pro Zweig / per arm, © = 180° sin max. 0,028 | KIW
Innerer Warmewiderstand, Sperrschicht zur Umgebung pro Modul / per Module, DC Rinaacis) max. 0,015 | KW
thermal resistance, junction to ambient pro Zweig / per arm, DC max.  0,031|K/W
pro Modul / per Module, © = 180° sin max. 0,016 | KIW
pro Zweig / per arm, © = 180° sin max. 0,032 | KIW
Hochstzuléssige Sperrschichttemperatur Toj max 125|°C
maximum junction temperature
Hochstzulassige Sperrschichttemperatur nach Start VrIVp < 80% Vrrw/VoRM Tvjmax st 140 |°C
maximum junction temperature after start
Betriebstemperatur Dauerbetrieb Tcop -40...+125 | °C
operating temperature continuous operation
Lagertemperatur Tetg -40...+130 | °C
storage temperature
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Gehause, siehe Anlage Seite 4
case, see annex page 4
Si-Element mit Druckkontakt
Si-pellet with pressure contact
Anzugsdrehmoment fir elektrische Anschliisse Toleranz / tolerance + 10% M8 25| Nm
terminal connection torque
Steueranschlisse Gate (flat) A 2,8x0,5 | mm
control terminals Gate (round, based on AMP 60598) 21,5 mm
Kathode / cathode A 4,8x0,5 | mm
Gewicht G typ. 8900 | g
weight
Kriechstrecke 25| mm
creepage distance
Schwingfestigkeit f=50Hz 50 | m/s2
vibration resistance
Die Werte der obigen Tabellen sind immer bezogen auf das Einzelelement, falls nicht anders erwéhnt.
The values of the above tables are always based on the single element, if not otherwise mentioned.
b Referenzpunkt fir Rwr befindet sich stirnseitig an den Modulen (siehe Zeichnung)
Reference point for Ry is located on the front side of the modules (see drawing)
Date of Publication 2021-03-23 Revision: 3.4 Seite/page 3/9
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zija fur DC und viu =2m/s
Analytical elements of transient thermal impedance Zija for DC and viu =2m/s
Pos. n 1 2 3 4 6 7
Rihn [K/W] 0,21 0,017 0,005 0,0015
Tn [S] 600 4 0,12 0,006
Mmax ¢
Analytische Funktion / Analytical function: Zinja = Z Rinn [1 —e™n
n=1

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zina fir DC und v =5m/s
Analytical elements of transient thermal impedance Zinja for DC and vyt =5m/s
Pos. n 1 2 3 4 6 7
Rinn [K/W] 0,133 0,017 0,005 0,0015
n [S] 350 4 0,12 0,006
MTmax ¢
Analytische Funktion / Analytical function: Zinja = Z Ripn [1 —e™
n=1
Date of Publication 2021-03-23 Revision: 3.4 Seite/page 5/9
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zugr flir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z;r for DC

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Rihn [K/W] 0,0015 0,0205 0,005 0,0015
n [S] 300 4,5 0,12 0,006
Mmax .
Analytische Funktion / Analytical function: Zingr = Z Rinn [1 — eﬁ]
n=1

Erhéhung des Zin oc bei Sinusstromen mit unterschiedlichen Stromflusswinkeln ©
Rise of Zi oc for sinewave current with different current conduction angles ©
AZ osin

© =180° 0 =120° ©=90° © =60° ©=30°

Azth O sin

[K/W] 0,0011 0,0015 0,0019 0,0024 0,0033

Zth @ sin = Zthbc + AZth O sin
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Transienter Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm
Zihar = f(t); Ztnaa = (1)
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Transienter Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm Zina = f(t)
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Steuercharakteristik ve = f (ic) mit Zindbereichen fir Vo =12 V
Gate characteristic ve = f (i) with triggering area for Vo =12 V
Hochstzulassige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation Pem = f (tg) :
a-20wWw/10ms b-40W/1ms c-60W /0,5ms
100000
)
<
=
o
irw = 4000A
10000 2000A
1000A
m— 500A
e 200A
— 100A
— [
— —
1000
1 10 -di/dt [A/us] 100
Sperrverzégerungsladung / Recovered charge Qr = f(-di/dt)
Tvj = Tvjmax, VR < 0,5 VRrM, VRM = 0,8 VRRM
Parameter: DurchlaRstrom / On-state current itm
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6.000
lausst  W1C start current
y totant duration of start
5.000 I~ tartmaxy Maximum duration of start
e~ Tyso ~ maximum junction temperature before start
= ~—_ Tyj max st maximum junction temperature after start
4.000 —— —
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+3.000 —
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o
2.000
1.000
0
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
tstart [S]

W1C Start Strom Irms st = f (tstart)
W1C Start Current Irms st = f (tstart)

ij sto = Ta<40 OC, ij max st = 140 °C, tstatmax = 100 S
VRIVD < 80% VRrRM/VDRM
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